Schneller
FOTOVERVIELFACHER

fiir Anwendungen in der Kernforschung
wie Kurzzeit-Koinzidenz-MeBtechnik

und Cerenkow-Zihler

Empfindlichkeit, integr.

Kurzdaten
Fenster:
Material Hartglas B 40
Fotokatode:
Material ShCs
Spektraltyp A-Typ (S 11)
Durchmesser min, 110 mm

70 pA/1m

58 AVP

monochr, 60 mA/W

Vervielfachersystem:

Dynodenzahl 14
Material AgMg0Cs
Stromverstédrkung 8
bei UB = 2400 V 10

Anodendunkelstrom

bei V, = 108 2 pA
Anstiegszeit 2 ns
Impulsbhreite (IA/Z) 3 ns
Laufzeitdifferenz 1 ns
max. Spitzenstrom 0,5...1 A
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58 AVP

Abmessungen in mm:

Innerer Aufbau:
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Zubehor:

Fassung FE 1003 11

Abschirmung 56 133 )
Einbaulage: beliebig

Anmerkung siehe ndchste Seite
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58 AVP

Typ 58 AVP
Lichtleiter: 10)

Ausfiihrung plan-konkav
Material Plexiglas
Fenster:

Anordnung frontal
Ausfiihrung konvex-konkav
Material Hartglas B 40

Fotokatode:

Anordnung
Ausfiihrung
Durchmesser
Material

auf Fensterinnenseite
halbdurchlissig, gewdlbt
min, 110 mm
ShCs

Verlauf der spektr. Empfindlichkeit

A-Typ (S 11)

Maximum der spektr. Empfindlichkeit 420 + 30 nm
Empfindlichkeit s (sU =25 °0)
bei Farbtemperatur 2854 °K 1) 70 (2 45) pA/lm
bei Wellenlinge A = 420 nm 60 mA/W
Vervielfachersystem und Anode:
Anzahl der Dynoden 14
Anordnung linear
Material AgMg0OCs

Gesamtspeisgspannung U
fir V; = 10° (Spgs.-Vert, A)

Anodendunkeéstrom Iy 2)

2400 (§ 3000) V

bei V. = 10° (Spgs.-Vert. A) 2 (§ 12) pA
. o i 3
Proportionalitét (UB = 3000 V) °)
bei Spgs.-Vert. A bis IA . 100 mA
bei Spgs.-Vert. B bis IA = 300 mA
Anodenstromimpuls 4)
(UB = 2800 “V, Spgs.-Vert. B bzw. C)
Anstiegszeit 2 ns
Impulsbreite (In/2) 3 ns
Laufzeitdifferenz 1 ns
Gesamtlaufzeit (B 46 ns
Gesamtlaufzeit (C 43 ns
Laufzeitschwankung (C) 1 ns
max. Spitzenstrom IA M
(Spgs.<Vert. B) 0,5...1 A
Kapazitdt Anode/Dynode Py - 5 pF
Kapazitdt Anode gegen alles . 7 pF
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Grenzdaten: (absolute Werte)
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Up = max. 3000 V 6)
IA ’ = max., 200 pA 7)
UFOClK max. 300 V
UACCK = min, 1400 V; max. 1800 V
UP1F0C2/K = min. 250 V; max. 800 V
UPn+1Pn = min. 80 V; max. 500 V
Uypia = min. 80 V; max. 500V 8)9)
SU = max. +65 °C

mit Wolframfadenlampe

bei %y = 25 OC; f811t beim Einbau der Rohre volles Tageslicht auf die Foto-
katode, so kann der Dunkelstrom stark ansteigen; er kehrt wdhrend des Be-
triebes langsam auf seinen urspriinglichen Wert zuriick.

Bis zu den angegebenen Werten herrscht Proportionalitdt zwischen Anoden-
strom und Beleuchtung.

bei Beleuchtung der Fotokatode mit sehr kurzen Lichtimpulsen

bei punktférmiger Beleuchtung der Katodenmitte und eines Punktes 45 mm
aullerhalb des Zentrums

oder eine niedrigere Spannung, bei der die Rohre mit Spannungsverteilung A
eine Stromverstidrkung von 109 erreicht

Mittelwert

Der Spannungsabfall an RA
Um Schwingungen infolge der Zuleitungsinduktivitdten zu vermeiden, wird
empfohlen, zwischen P14 und der Stromversorgung einen Didmpfungs-
Widerstand von 50 Q zu schalten.

Dieser Widerstand ist bei R6hren mit Seriennummern ab 5677 bereits im
Sockel eingebaut.

(siehe auch entsprechende Oszillogramme)

ist zu beriicksichtigen.

Jeder Lieferung liegt bei eine 100 g-Tube Silikonfett Typ S 17 der Firma
SISS, Paris 8, 37 Avenue Franklin-D.-Roosevelt, dem franzisischen Vertreter
der Firma Dow Corning Corp., in Deutschland vertreten von der Firma

Wacker Chemie, 8 Miinchen 22, PrinzregentenstraBle 22.

Zum Schutz gegen magnetische oder elektrostatische Storfelder soll die Roh-
re mit einem Abschirmzylinder (145 + 1 mm Innendurchmesser, 250 * 1 mm Lin-
ge, 1,0 mm Wandstdrke, Typ 56 133) umgeben werden.

Bei Verwendung der Rohren ohne Montagezylinder kann die Abschirmung 56 129
(132 + 1 mm Innendurchmesser, 150 * 1 mm Lénge) verwendet werden.

Es ist fiir gute Isolation zwischen Montage~ und Abschirmzylinder zu sorgen,
da die AuBenaquadierung und der Montagezylinder mit Katode zu verbinden sind.

8
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58 AVP

Oszillogramme eines Anodenstromimpulses

mit und ohne Widerstand zwischen P14 und Spannungsquelle

gemessen bei:

Gesamtspeisespannung UB = 2500 V Vertikalablenkung 1 V/cm an 50 Q
Anstiegszeit 2 ns Zeitablenkung 2 ns/cm
Impulsbreite (IA/2) 3,1 ns Spannungsverteilung C

ImpulshShe 124 mA

mit Widerstand ohne Widerstand

Betriebsdaten und -hinweise:

Fiir die Entkopplungskondensatoren werden folgende Werte empfohlen (q = Ladung
des Anodenstromimpulses):

¢, = 100 q/Ub Cq
100 q/3 Uy, C, = 100 q/27 U,

C
2
Die Speisespannung fiir die einzelnen Dynoden kann durch ohmsche Spannungstei-
lung an der Gesamtspeisespannung Up erzeugt werden, der Querstrom durch den
Spannungsteiler ist etwa 100°I5 zu wihlen (fﬁr eine Stabilitdt von 1 %).
Bei geringer Strahlungsintensit&t reicht ein Querstrom von ca., 3 mA aus. Die
letzten Stufen sollen kapazitiv entkoppelt werden (C1 z.B. 2 nF). Bei hohen
Spitzenstrémen empfiehlt es sich, getrennte Stromversorgungsteile fiir die
Anfangsstufen und die letzten Stufen zu verwenden.
Die Spannungsverteilung A ergibt die hichste Stromverstdrkung, Spannungsver-
teilung B ergibt héhere SpitzenstrSme und einen gréferen Proportionalitdts-
bereich. Die Spannungsverteilung C ist besonders geeignet fiir gutes zeitliches
Verhalten bei Impulsbetrieb. Durch das Potential an der Dynode Py, kann die
Hohe des Ausgangssignals eingeregelt werden.

1]
1]

100 q/9 U, €, = 100 g/81 Uy
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Das elektronenoptische Eingangssystem besteht aus der gewdlbten Fotokatode K
(Kriinmungsradius 180 mm), den Fokussierelektroden FOCq und FOCo und der Be-
schleunigungselektrode ACC.

Ein Potential von 1500 V zwischen Katode und Beschleunigungselektrode erzeugt
an der Fotokatode eine Feldstidrke von 40 V/cm, die durch die Fokussierelektrode
FOCq gleichformig gestaltet wird.

Durch das Eingangssystem werden Laufzeitdifferenzen sowie Laufzeitstreuungen
klein gehalten und die Elektronen gebiindelt auf die erste Dynode P1 gelenkt,
so daB auch die Laufzeitdifferenzen im Vervielfachersystem klein bleiben.

Von dem Potential an der Fokussierelektrode FOC{ werden Hohe und Konstanz des
Anodenstromimpulses sowie die GroSe der Laufzeitdifferenz bestimmt.

Die hohe Stromverstidrkung in Verbindung mit den hohen erzielbaren Spitzenstri-
men‘(IA M=1 A) ermgglicht die Verwendung kleiner Arbeitswiderstinde, die an
das nachfolgende Koaxialkabel direkt angepaBit werden kénnen (z.B. 75 Q), und
damit die Erzielung kleiner Zeitkonstanten am Ausgang. Fiir viele Anwendungen
ist ein anschlieBender Verstirker nicht erforderlich, da die Ausgangsimpulse
Werte von mehreren 10 V erreichen.

Bei Betrieb mit Anodenstrdmen im SHttigungsbereich ist es mbglich, an den
vorhergehenden Dynoden lichtstromproportionale Signale abzunehmen.
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